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Hersteller-Teilenummer: NE3210S01-T1B

Hersteller / Marke: CEL (California Eastern Laboratories)
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See specs for product details.
Teilenummer NE3210S01-T1B
Hersteller CEL (California Eastern Laboratories)
Beschreibung FET RF 4V 12GHZ S01
Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETS,
I =1 < (o
Teilstatus 12274 pcs Stock
Spannung - Priifung 2V
Spannung - Nennwert 4V
Transistor-Typ HFET
Supplier Device-Gehause SMD
Serie -
Leistung -
Verpackung Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehduse 4-SMD
Rauschmal 0.35dB
Gewinnen 13.5dB
Frequenz 12GHz
Aktuelle Bewertung 15mA
Strom - Test 10mA

NE3210S01-T1B Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NE3210S01-T1B-Datenblatter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NE3210S01-T1B
CEL (California Eastern Laboratories) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstiitzung der Zahlung mit telegrafischer Uberweisung (T
/ T) oder PayPal.
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